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Dispositivo DR individual
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RUA COBERTA
Local: Tupandi/RS

Contelido: Planta Baixa Elétrica Trecho 02

Resp. Técnico:

Escala: 1/75
Prancha: 10

Eng. Civil Rafael Alex Sehnem - CREA/RS 208524

Data: Agosto/2026

Proprietario:

Prefeito Municigal - Paulinho Ludwig




